
























专利名称(译) 阵列基板，其制造和液晶面板

公开(公告)号 US20120033163A1 公开(公告)日 2012-02-09

申请号 US13/197090 申请日 2011-08-03

[标]申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司.

[标]发明人 QIN WEI

发明人 QIN, WEI

IPC分类号 G02F1/1335 H01L29/786 H01L33/16

CPC分类号 H01L27/12 G02F1/13624 G09G2300/0814 G09G2300/0426 G09G3/3648

优先权 201010245712.1 2010-08-04 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

阵列基板包括基础基板，多条栅极线和多条数据线，所述多条栅极线和
多条数据线在基础基板上彼此交叉以限定以矩阵排列的多个像素单元。
每个像素单元设置有像素电极和作为像素电极开关的第一薄膜晶体管。
栅极线控制各个像素单元行中的第一薄膜晶体管。为每个像素单元行提
供第二薄膜晶体管，并且在控制像素中的第一薄膜晶体管的栅极线之前
对每个像素单元行中的第二薄膜晶体管的栅极电极充电以接通第二薄膜
晶体管单位行收费。每个第二薄膜晶体管的源电极和漏电极与各个像素
单元行中的两个相邻像素单元中的像素电极连接，并且每个像素单元的
像素电极仅与一个第二薄膜晶体管连接。
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